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степени и учёные звания 

Высшее, Московский ордена Октябрьской Революции и 

ордена Трудового Красного Знамени институт стали и 
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упорядоченной доменной структурой: получение и 

свойства», № 0718-2020-0031, 2020-2023 гг.; 

- «Широкоформатные полупрозрачные солнечные 

панели c использованием стабильных перовскитных 
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- Разработка спектрометрических и координатных 
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выпускающий редактор журнала Modern Electronic 

Materials 
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